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无结冰、无凝露

无结冰、无凝露
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注. 产品的型号中没有标明“G3VM”。
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＊负载电压（最大）：表示峰值AC、DC。

DIP8
G3VM-355CR
G3VM-355FR
G3VM-355FR(TR)

350V
印刷基板用端子

表面安装端子1a1b
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（注2）：动作·复位时间
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G3VM-355CR/FR MOS FET
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